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Максимальные технические и электрические характеристики.
Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.     
Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 50 Гц, для резистивных и индуктивных 
нагрузок.     Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%.  
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   Рис.3 - Типичная прямая характеристика    Рис.4 - Типичная обратная характеристика

Рис.2 - Максимальный неповторяющийся    
пиковый ударный прямой токРис.1 - График снижения выходного тока

Число циклов при 60 Гц Температура окружающей среды,  
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